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Les oxydes de vanadium continuent d’attirer I'attention en raison de leurs propriétés exceptionnelles
qui répondent a de nombreuses applications allant des télécommunications au stockage de |'énergie.
Néanmoins, la complexité du diagramme de phase de l'oxyde de vanadium empéche la
compréhension des mécanismes de formation des différents polymorphes de VO, tels que VO,(B),
VO,(M1) et VO,(R). Dans ce travail, nous étudions la croissance de ces polymorphes et phases voisines
d’oxyde de vanadium (par exemple V¢Oi3, V203) sur des substrats de saphir par pulvérisation
cathodique radiofréquence (RF). La stabilisation des phases pures en films minces a été obtenue par
un contrbéle précis de I'état d’oxydation du vanadium par la pression partielle d’oxygéne, la
température de croissance et 'orientation cristalline du substrat. Les relations épitaxiales, I'état
d’oxydation du vanadium et la topographie de la surface ont été respectivement caractérisés par
diffraction des rayons X, spectroscopie de photoélectrons des rayons X et microscopie électronique a
balayage. Nous montrons que pour un ensemble de parameétres de croissance, les contraintes
épitaxiales obtenues sur différents substrats d’oxydes conduisent a la stabilisation de différents
polymorphes de VO,, a savoir VO,(B) ou VO2(M1). Nous avons également mis en évidence I'impact de
I'orientation cristalline du substrat sur les propriétés électriques des films de VO,(M1), en particulier
un rétrécissement de I’hystérésis lors de la transition métal-isolant.
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